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Modut laserowy ML-71SM-808-4000
Modut z wegciem dla zewstrznej modulacji lub sterowania pegitnpulsow.

Dane techniczne.

Modut wyposaony jest w sterownik diody laserowej, Weip umaliwiajace zewntrzna modulacy lub prag
impulsow, zabezpieczenia ESD oraz zabezpieczenie przedmezgem ukiadu.

Dane techniczne:

» klasa bezpiecZstwa 4 wPN-EN 60825-1:2005.

e dlugasc fali A=808nm;

» dioda laserowa 808nm, 5W, obudowa TO3, powierzcamasji 1x20Qum

* moc wyjciowa Po~4000mWw;

» zabezpieczenie termiczne wgta zasilanie sterownika diody laserowej po przef@aiu temperatury
obudowy diody 3%C, ponowne zatzenie poniej 30°C; (sygnalizacja czerwona dioda LED)
e optyka szklana cztero soczewkowa F=4,5mm; NA=0@&ynne=4,3mm; AR;

» S$rednica wazki wyjsciowej lasera ®=4,3mm;

» rozbieznos¢ wiazki ~1,5x100mRad
» wielkos¢ przyktadowej plamki lasera zogniskowanego na ddieg70mm ~0,2x5mm;

» obudowa lasera aluminiowa kolor szary z radiatoregmiary 110mm x 65mm x 90mm;

» zasilanie 5VDC/6A; (sygnalizacja - zielona diddzD);

» zasilacz sieciowy uniwersalny impulsowy TME typ GBB-5, Uwe=100+240V/50Hz, Uwy=5VDC/10A,
» sterowanie TTL; HCT logika ujemna (aazanie zerem, niskim poziomem sygnatuacze BNC;

e op&nienie zadczania laseréw w stosunku do przedniego zboczalsupsterujcego ~200us;
e op&nienie wyhczania lasera w stosunku do tylnego zbocza immitswjcego ~15us;

» gtebokas¢ modulacii; ~100%;
» wypetienie dowolne ~0+100% ograniczonym jedynigegrczasy zatzania i wyhczania lasera;

* czgstotliwos¢ maksymalna ~10kHz

* izolacja galwaniczna obwodow elektrycznych od obugltasera;

Uwaga:

1. Po zapaleniu s czerwonej diody LED s$wiadczacej o przegrzaniu uktadu i zadzialania
zabezpieczenia temperaturowego przerwane jest dzalie lasera, dziala jedynie wiatraczek celem
schlodzenia obudowy. Lasera zatzy sk powtdrne po schiodzeniu obudowy o czymwiadczy
zgasnigcie czerwonej diody LED.
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